Technische Information / Technical Information

Netz Gleichrichterdiode
Rectifier Diode

D 1709 N 20...24

eupec

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Hochstzulassige Werte / Maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung T, =-40°C...T\j max VRrM 2000 2200 |V
repetitive peak forward reverse voltage 2400 |V
\Y
Stolspitzensperrspannung Ty =+ 25°C... Ty max VRrsm 2100 2300 |V
non-repetitive peak reverse voltage 2500 |V
\Y%
Durchlastrom-Grenzeffektivwert lerRMSM 2700 |A
RMS forward current
Dauergrenzstrom Tc=90°C lEavm 1700 |A
mean forward current
StoRRstrom-Grenzwert T,;=25°C, tp=10ms lesm 21500 |A
surge foward current Ty = Tyjmax tp =10 ms 18.000 |A
Grenzlastintegral T,j=25°C, tp =10ms I2t 2311 |A%s*10°
l2t-value Tyi = Tyjmax tp = 10ms 1.620 |A?s*10°
Charakteristische Werte / Characteristic values
DurchlaRspannung Ty = Tyjmax » ir= 4 kA Ve max. 1,8 |V
forward voltage Ty = Tojmax » ir= 700 A Ve max. 0,98 |V
Schleusenspannung Ty = Tyjmax V(10) 0,83 |V
threshold voltage
Ersatzwiderstand Tyi = Tyjmax rr 0,20 |mW
forward slope resistance
ij = Tv] max Tv] =25°C
DurchlaZkennlinie A= 6,4014E-01 7,2964E-01
on-state voltage B=  1,2359E-04 8,9772E-06
; - - C= -1,0606E-02 5,9894E-03
= A+Bx, +CxLn(i; +1) + D xi ' '
Vr = A r*+C (r +2) X\/T D= 1,2090E-02 8,4835E-03
Sperrstrom Ty = Tymax VR = VRrrMm ir max. 60 |mA
reverse current
Thermische Eigenschaften / Thermal properties
Innerer Warmewiderstand Kuhlflache / cooling surface Rinic
thermal resitance, junction to case beidseitig / two-sided,Q=180°sin max. 0,0245 |°C/W
beidseitig / two-sided, DC max. 0,0223 |°C/W
Anode / anode, Q =180°sin max. 0,0410 |°C/W
Anode / anode, DC max. 0,0388 |°C/W
Kathode / cathode, Q =180°sin max. 0,0540 |°C/W
Kathode / cathode, DC max. 0,0514 |°C/W
Ubergangs- Warmewiderstand Kuhlflache / cooling surface Ringk
thermal resitance, case to heatsink beidseitig / two-sided max. 0,0035 |°C/W
einseitig / single-sided max. 0,0070 |°C/W
Hochstzulassige Sperrschichttemperatur Ty max 160 |°C
max. junction temperature
Betriebstemperatur Teop -40...+150 °C
operating temperature
Lagertemperatur Teg -40...+150 °C
storage temperature
prepared by: K.A.Rither data of publication: BIP AM
approved by: J. Novotny revision: 1 A20/00 Seite/page 1
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D 1709 N 20...24 N

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehause, siehe Anlage Seite 3

case, see appendix page 3
Si-Element mit Druckkontakt

Si-pellet with pressure contact

Anprekraft F 12..24 |kN
clamping force

Gewicht G typ. 540 |g
weight

Kriechstrecke 32 |mm
creepage distance

Feuchteklasse DIN 40040 C
humidity classification

Schwingfestigkeit f=50Hz 50 |m/s?
vibration resistance

Kuhlkdrper/heatsinks : KO0.05F 400 W

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt
in Verbindung mit den zugehérigen Technischen Erlauterungen./ The technical Information specifies semiconductors devices but
promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.
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Netz Gleichrichterdiode
Rectifier DiodeThyristor

D 1709 N 20...24

eupec

N

Kiihlung Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z,;c fur DC
cooling Analytical ementes of transient thermal impedance Z,;c for DC
Pos.n 1 2 3 4 5 6 7
beidseitig Rinn [°C/W] | 000114 | 00025 | 00031 | 000761 | 000795
two-sided t.[s] 0,00146 | 0,00563 | 0,0609 0,239 1,24
anodenseitig Rinn [°C/W] | 0,00111 | 0,00251 | 0,00831 | 000892 | 0,023
anode-sided t.[s] 0,00144 | 0,00547 | 0,0611 0,276 43
kathodenseitig Rinn [°C/W] | 0,00118 | 0,00269 | 0,00883 | 000329 | 0,0358
cathode-sided t,[s] 0,00147 | 000613 | 0,134 0,741 8,81
n max
A ) A A _ 9
Analytische Funktion / analytical function : Zyy;c = = @ Ry (1-EXP (-t/t,))
n=1
BIP AM / 00-09-05, K.-A. Rither A20/00 Seite/page 4
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Grenzdurchlaf3kennlinien / Limiting on-state characteristics i = f(vy)

A20/00 Z.Nr.: 2
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Netz-Gleichrichterdiode

Rectifier Diode
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Gleichstrom

M1-,M2- B2- Schaltung

B6-, M3-, M3.2 - Schaltung

M 6 - Schaltung

M1-, M2- B2 - Schaltung bei
Gegenspannungsbelastung Q ~ 60° el
M1-, M2- B2- Schaltung bei
Gegenspannungsbelastung Q ~ 30° el

2000

Prav [W]

1000

BIP AM / 00-09-05, K.-A. Riither
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DurchlaRverlustleistung / On-state power 10Ss Pray = f(lray)

A20/00

ZNr.:3
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Hoéchstzuldssige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature Tc = f(ltavm)
Beidseitige Kiihlung / Two-sided cooling

SZ-M/02.10.98 K.-A.Ruther
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Reciter Diode D 1709 N 20...24 N
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Hoéchstzuldssige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature Tc = f(ltavm)
Anodenseitige Kiihlung / anode sided cooling
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Kathodenseitige Kiihlung / cathode-sided cooling

BIP AM / 00-09-05, K.-A. Riither A20/00 Z.Nr.: 6
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Reciter Diode D 1709 N 20...24 N

150 “ T T
Parameter
a - Gleichstrom
b-M1-,M2-, B2 - Schaltung
140 \ c-B6-,M3-, M3.2 - Schaltung
N d
e
f

- M 6- Schaltung
\ \\ -M!- M2 -, B2 - Schaltung bei
130
\\\ - M1- M2-, B2 - Schaltung bei
\ \\\\\ Gegenspannungsbelastung Q ~30°  ———
120

Gegenspannungsbelastung Q ~ 60° el ———

110

AN AN
NN\
0 A NN
. A\
N\
70 NEEANNANNAN
0 (AN NEEANNEAN
50 \ \\ \ \
w VAN NN
» VLN | N | N
\ \

0 100 200 300 400 500 600

lFavm [A]

T A[°C]
L
=
74
7

Hochstzulassige Kuhlmitteltemperatur / max. allowable cooling medium temperature Ta = f (Itavm)
Luftselbstkiihlung / natural air-cooling
Kuhlkorper / Heatsink KO.05F
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Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode D 1709 N 20 -
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Hochstzulassige Kuhlmitteltemperatur / max. allowable cooling medium temperature Ta = f (Itavm)

Verstarkte Luftkiihlung / Forced air-cooling
Kuhlkorper / Heatsink K0.05F, V| = 120l/s
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ll;lﬁgzsgrg:r?ttgl Thyristor D 1709 N 20 e 24 N %
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Uberstrom / Overload on-state current Itov) = f(t)

Beidseitige Luftselbstkiihlung / Two-sided natural cooling KO.05F
Tp=45°C
Parameter: Vorlaststrom / pre-load current lrayon
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ll;lﬁgzsgrg:r?ttgl Thyristor D 1709 N 20 e 24 N %
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Uberstrom / Overload on-state current Iy, = f(t)

Beidseitige verstarkte Kiihlung / forced two-sided cooling KO.05F
Tpo=35°C,V, =1201/s
Parameter: Vorlaststrom / pre-load current lrayon
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Netz-Gleichrichterdioden D 1709 N 20 . 24 N

Rectifier Diode
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Hochstzul. Durchla3strom bei Ausetzbetrieb / Max. allowable on-state current
during intermittent operation gyt = f(ED)

Beidseitig verstarkte Kuhlung / forced two-sided cooling K 0.05F
To=35°C,V,_ =1201/s

Parameter: Vorlaststrom / pre-load current IFAV(vor) , Spieldauer / cycle duration SD

BIP AM / 00-09-05, K.-A. Ruther A20/00 Z.Nr.:11
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Netz-Thyristor

Phase Control Thyristor D 1709 N 20 e 24 N %
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BIP AM / 00-09-05, K.-A. Riither

0,1 1
t[s]

10

Grenzstrom / Max. overload on-state current lyoyym = f(t), Vam = 0,8 Vrgu
Beidseitige Kuhlung / Two-sided cooling

Kuhlkorper / Heatsink: K 0.05F

Belastung aus / Surge current occurs:

a - Leerlauf / No-load conditions

b - Betrieb mit Dauergrenzstrom / During operation at max. average on-state
current ltaym

A20/00 Z.Nr.: 12 Seite/page 15
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Reciior Diode ¢ D 1709 N 20...24 N
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Sperrverzogerungsladung / Recovered charge Q, = f(-dig/dt)
Ty = Tyimaxs VR = 0,5 Virm; Vem = 0,8 Vgry
Parameter: Durchlal3strom / Foward current igy,

Richtwert fir obere Streubereichsgrenze /
Upper limit of scatter range (standard value)
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Netz-sleicnricnteraioae

RectifieDiode D 1709 N 20...24 N
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Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance Z ;¢ = f(t)
Beidseitige Kuhlung / Two-sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel Q / current conduction angle Q
BIP AM / 00-09-05, K.-A. Riither A20/00 Z.Nr.: 14 Seite/page 17
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Recttior Diode D 1709 N 20...24 N D

0,060
L, Q=
i //
L 0~—0—
] 30°
0,050 ] 4
// 60°
)
0,040 Ao 180"
/LI
/)
v/
3 /A
OOT) 0,030 / / / //
7 )
. Y./
S S
VA4
/4
Ry e//4
/4
yd/4
A
0,010 <
gl
0,000
0,001 0,01 0,1 1 10 100
t[s]
Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance Z ;¢ = f(t)
Anodenseitige Kilhlung / anode side cooling
Parameter: StromfluBwinkel Q / current conduction angle Q
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Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance Z ;¢ = f(t)
Kathodenseitige Kihlung / Cathde-sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel Q / current conduction angle Q
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Netz-sleicnricnteraioae

RectifieDiode D 1709 N 20...24 N
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Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance Z ;¢ = f(t)

Beidseitige Kuhlung / Two-sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel Q / current conduction angle Q
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Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance Z ;¢ = f(t)

Anodenseitige Kilhlung / anode side cooling
Parameter: StromfluBwinkel Q / current conduction angle Q

BIP AM / 00-09-05, K.-A. Riither

A20/00
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Netz-Gleichrichterdiode

Rectifier Diode

D 1709 N 20...24
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Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance Z ;¢ = f(t)

Kathodenseitige Kiihlung / Cathode-sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel Q / current conduction angle Q

SZ-AM/99-08-02, K.-A.Riither

A20/00

Z.Nr.: 19
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